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CISPR 32第三版草稿差異說明

目前CISPR 32正在進行第三版起草，根據已發佈的草稿(COMMITTEE DRAFT,CD)內容，
主要有以下三點值得關注：
◆1.增加無線電力傳輸（Wireless Power Transfer (WPT)）的概念（如無線充電設備）以
及限值要求。限值包括輻射（9K~30MHz）和傳導（9K~150KHz），分為Class A和
Class B設備限值。下麵是Class B設備限值要求。
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◆2. 修改1G Hz以上輻射限值
• 1G以上限值中的1G~3GHz頻段的限值有所放寬，調整和3G-6GHz頻段的限值相同。以
下是Class B設備的限值:
第二版Class B設備限值：AV值——50dB (1~3G)、54 dB (3~6G)

PK值——70dB (1~3G)、74dB (3~6G)
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◆3. 增加直流電網電源埠（DC distribution network，DC power port）的概念
及傳導限值要求。

• 以下是Class B設備的DC電源埠傳導限值要求，限值同Class A設備的AC埠限值相同。
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◆4. 國際電子電機委員會預計此法規於2026-12-11發佈。
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